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TFK 5070 D

I Vorlaufige technische Daten ]

NPN-Silizium-Darlington-Leistungstransistor

Anwendungen: ® Motorsteusrung/Umrichter (380 V-Netz)
@ LSV [Unterbrechungsfreie Stromversorgungean)
® Schaltnetzteile hoher Leistung (= 1000 W)
@ Batteria-Ladagerite
@ Schweillgerite
@ Induktionsheizungen
Besondere Merkmale:
® Basis 1 und Basis 2 anschlieBbar
@ Dreifachdiffsions-Technik

@ Hohe Sperrspannungen
@ Kurze Schaltzeiten

@ Sehr schnelle C-E-Freilaufdiode @ Glaspassivierung

Gehiiuseversionan

TFK 5070 DA
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TFK 5070 D

Abmessungen in mm
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TFK 5070D
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spamrspannung Uepw To0 L)
Uces 1000 v
Emitter-Basis-Sperrspannung UEaﬂ 7 W
Kollektorstrom I 30 A
Kollektorspitzenstrom ,rw ] A
Basisstrom Iy 4 A
Basisspitzenstrom .I'Bl“l,| a8 A
Gezamtverlustleistung
Tﬁ_“=25"ﬂ Pm 150 W
Sperrschichttemperatur '|‘" 150 o
Lagerungstemperaturbereich 'I"m =40, .. +150 T
|zelationsspannung u, 2500 W
Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause
Leistungstransistor Ryur 0,83 KW
Freilaufdiode Ryic i.8
KEenngrifen Min. Typ. Max.
T ae = 25 C, falls nicht anders angegeben
Kollektor-Emitter-Reststrom
U =1000W, R, =270 0. R, =1000 beep 0.4 ma
Uyr=1000V, A= 270,AR,= 100 fegn 06 maA
T oaee =100 °C
U =1000V, R, =270, R, =100Q - 3.0 ma
UQR—1DDCII".I', FI,|== 274, H!= 100 ICEH 5,0 ma
Emitter-Basis-Reststrom
Up=5V .7, [ 1.0 mA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
l.=750m#, L=125 mH LT — 650 W
J‘L. =1 ma, Fl,l =2700Q, FI:, =100 0Q UIB“ICEFI 1000 W
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=5mA T Ty Yigmeno 7 v
Kollektor-Sattigungsspannung
I.=25A L=15AT_ =100°C Ueron 25 Vv
[p=18A=05AT,  =125°C cEeat 22 W
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Up=2V.1,=26A h 17
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TFK 5070D

Min. Typ. Max
Kollektor-Emitter-Arbeitsspannung
lopon =30 A 0, =14 A, L=12 uH
Uy =TV, Rgg=060, U, =50V Ucew 1o v
Durchlakspannung der Freilaufdiode
FF =26 A UF 1.8 ')
Schaltzeiten
Induktive Last, T =100°C
=254, 1, =15A L=06mH U, =700V
—Ug =TV, Rgg = 0,6 Q, U, =300V
Speicherzeit t, 1.0 ps
Abfallzeit t, 06 ps
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TFK 5070D
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TFK 5070D
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